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Настольная испытательная 
камера ускоренного 
воздействия для 
моделирования солнца и 
атмосферных воздействия 
SunChex R. H.

ОписаниеSunChex R. H. — это первые небольшие испытательные камеры, 
позволяющие моделировать и контролировать все параметры 
атмосферных воздействий. Они разработаны с учетом 
потребностей пользователей, чтобы стать наипростейшими в 
эксплуатации ксеноновыми камерами. 

Простой в использовании ксеноновый прибор для испытаний 
на стойкость к воздействию атмосферных явлений, имеющий 
низкую закупочную стоимость и эксплуатационные расходы, 
предлагает: 

корреляционные связи;ускорение;повторяемость;воспроизводимость усовершенствованной испытательной 
камеры на атмосферостойкость.

Особенности:1. Широкополосный датчик контроля освещенности 
(300-400 нм), обеспечивающий постоянную освещенность в 
течение всего срока эксплуатации лампы.

2. Контролируемая освещенность от 25 до 80 Вт/м
(300-400 нм);

23. Контролируемая температура на уровне лотка для 
образцов с помощью BST; диапазон температуры от 40 до 
90 ℃. Температура BST зависит от уровня излучения и 
температуры окружающей среды.

4. Контролируемая относительная влажность. Диапазон 
относительной влажности от 30 до 90 %. Уровень 
относительной влажности зависит от уровня излучения и 
температуры окружающей среды. Ультразвуковой 
увлажнитель воздуха обеспечивает надежную работу в 
течение длительного времени.

ОписаниеSunChex R. H. — это оборудование для проверки стойкости 
цвета тканей, пряжи, синтетической и натуральной кожи. 
Прибор был специально разработан в соответствии со 
стандартом ISO 105 B02 для испытаний на прочность в 
текстильной отрасли. SunChex R. H. может также выполнять 
испытания для других международных стандартов 
атмосферостойкости и светостойкости, поэтому соответствует 
подавляющему большинству отраслевых спецификаций. 

Благодаря ксеноновой лампе мощностью 1500 Вт и 
контролируемому режиму влажности ультразвукового 
устройства эти камеры могут работать в соответствии со всеми 
условиями испытаний, указанными для оценки стойкости 
цвета испытуемых образцов. 

Технические характеристики
SunChex R.H. 
Требования по электропитанию 
Напряжение сети 230 В переменного тока 10 %, 50/60 Гц 
Подключение к сети 1/N/PE 
Потребляемый ток 16 А (макс.) 
Подача воды для увлажнителя 
Объем, л 20 
Тип воды Деминерализованная < 5 μ Siemens 
Габариты и масса 
Внешние габариты, Ш х В х Г, мм 790×510×780 
Допустимая нагрузка на пол, кг 65 
Площадь облучения, Ш х Г, мм 280×200 
Конструктивные особенности 
Ксеноновая лампа с воздушным 
охлаждением, ватт 

1500 
Диапазон излучения: от 25 до 80 Вт/м на 
область (300-400 нм)

2  × 
BST: контроль уровня температуры, 
диапазон: от 40 до 90 °C 

× 
BST: отображение текущего значения 
температуры 

× 
Двухсторонний интерфейс RS 232 для 
вывода данных 

× 
Свободное программирование, до 15 
программ испытаний 

× 
Контроль и отображение относительной 
влажности 

× 
Диапазон относительной влажности от 30 
до 90 % 

× 
Дополнительное оборудование 
Стандартный боросиликатный УФ-фильтр 
для имитации воздействия на открытом 
воздухе 

× 
Натриево-известковый стеклянный УФ-
фильтр, сверхдолгий срок службы, для 
имитации воздействия на открытом воздухе 

× 
Натриево-известковый стеклянный УФ-
фильтр, сверхдолгий срок службы, для 
имитации воздействия в помещении 

× 
Натриево-известковый стеклянный УФ-
фильтр, сверхдолгий срок службы, для 
имитации наружного воздействия с 
помощью инфракрасного излучения 
красным отражающим покрытием 

× 
Натриево-известковый стеклянный УФ-
фильтр, сверхдолгий срок службы, для 
имитации воздействия в помещении с 
помощью инфракрасного излучения 
красным отражающим покрытием 

× 
Система затопления образца × 
Радиометр и термометр с датчиками × 
Датчик 295-400 нм (широкополосный) × 
Датчик 340 нм (узкополосный) × 
Датчик 420 нм (узкополосный) × 
Датчик освещенности до 2 Млюкс × 
Датчик BST × 


